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(54) Vykonovd palovodidové soudéstka Fizena svétlem

Vyndlez se t¥kd vykonové polovodi-
Sové souldstky Fizené svétlem ze zdroje
z4Fivé energie umistdného vnd je jiho
pouzdra pomoci plného svétlovodu, volnd

ulozeného v priichodce, kterd jepevnd
spojena s pouzdrem polovodidové soudést-
ky. Vn3j&{ konec prichodky je spéjen

s pokovanou &4sti plného svétlovodu, kte-
ry je uvnitf pouzdra spojité ziZen a
jeho ziZend &4st je prfiloZena k foto-
citlivé oblasti vykonové polovodidové
struktury pod dhlem 75 ai 90°,
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Vyndlez se tykd vykonové polovodidové souddstky Fi{zené
svétlem ze zdroje zi¥ivé energle umfst&ného wné Jejiho pouzdra
pomoci plného svétlovodu, volné uloZeného v prichodce, kterd
Je pewné spojena s pouzdrem polovodidové souCdstky,

~ Podle znémého stavu techniky jJe zdrojem energie pot¥etné
pro ¥izené spindni polovodidovyich optoelektronickych souddstek
nqjéasteji polovodidovy laser nebo emisn{ dicda LED, Zdroj
zA¥1vé energie je obvykle umist&n mimo pouzdro optoelektronické
souldstky a energie potietnd k ¥izeni je pFenéd¥ena do fotocitli-
vé oblasti polovodilové struktury pFrevéind svazkovym svEtlovodem
nebo plnym monolitickym svétlovodem, Pro pFenos energie z v&t&i
vzddlenosti je vyhodny svazkovy sv8tloved e vynikajici flexibilitou, -
ale obtiZnou hermetizaci prichodu do pouzdra vyikonové souééstky..
Hermetizace se obvykle zaji¥fuje tak, %e kontakt obklopujici
fotocitlivou ¢dst polovodilové struktury se hermeticky spoji s
jednim koncem pruZného &lenu, p¥idem#¥ druhy konec pru¥ného &lenm
Jeispojen s pouzdrem vykonové souldstky. Nevihodou tohoto FeSeni
je, Ze fotocitlivd 34st povrchu polovodiZové struktury je vysta=
vena plisobeni wméjsi atmosféry a znelisténf a je Zaston p¥i¥inou
) zﬁjéeni ztrédt p¥i pPenosu zAFivé energie, Jinym znémfm Fedenim
he?metizace pfenosové cesty ¥eSené svazkovym svétlovodem je vlo-
n Zeni a utésnéni zapusténé sklenéné prﬁchodky mezi fotocitlivon
oblast poldvodiéové struktury a svazkovy sv&tlovod, pFidem¥. skle=
nénd prdchodka p¥edstavujici propqstné;bkénko pro optickou cestu,
je vpéjena, zalisovdna nebo jinak hermeticky utdsndna s pouzdrem,
Toto FeSeni v¥ak predstavuje vysoké ztrdty v pFenosové cestd a
nérodnou a sloZitou konstrukci,
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Dal3{i zndmou variantou v FeSeni p¥enosu optického signélu do
wmit¥ku pouzdra vykonové polovodidové souddstky je pouZiti
plného tylového svétlovodu 8 pokovenou &dsti, kterd prochézi
kovovou prichodkou v keramice nebo jednou z hlamich elektrod

a je hermetizovina mékkym spojem nebo vrstvou epoxydu mezi poko--
venym svdtlovodem a vmitinim kencem kovové prichodky, Nevyhodou
"tohoto FeSeni je relatiwmé velkd. tlou¥tka celé soustavy pouzdra,
dané pot¥ebnym polomdrem zak¥iveni plného svétlovodus Pro odder~
pén{ a naplnéni pouzdra 1nertni atmosférou je nutné dalEi pru-'
chodka v pouzdru,

Uvedené nedostatky jsbu vyFeseny vykonovou polovodidovon
souddstkou ¥izenou svdtlem podle vynélezu, jejif podstata spodi-
vé v tom, %e wméjsi konec prichodky je spdjen s pokovenou &dsti

 plného svétlovodu, ktery je nwmit# pouzdra spojité ziZen a jeho
ziZend &dst je pFiloZena k fotocitlivé oblasti vykonové pelovodi-
dové struktury pod dhlem 75 aZ 90°

KuZelovité ziZeni svétlovodu zvysuje hustoiu svetelného toku, _
kterd je rozhodujici pro fotocitlivost optoelektronické souldsi-
ky a zi¥end 8dst svétlovodu je tvarovina podle potF¥eby a piive-
dena k fotocitlivé oblasti polovodidové struktiury, Hermeiizace
pouzdra s prochézejicim svitlovodem je Feena spijenim wjdihe
konce prichodky s pokovenou &dsti svdtlovodu, coZ umonuje Vyu=
¥1t prichodku svétlovodu k od3erpéni a naplnini pouzdra inertni
atmosférou & zajisténi pruiného styku koncové plochy sv&tlovedu.
8 povrchem fotocitlivé oblasti polovodidové struktury, Gﬁst‘prﬁ-_
chodky se avétlovodem je na m&jsim konci opat¥ena vistupky pre
p¥ipojeni konektoru, ve kterém je umfstén zdroj gdFend{ nebo
avazkovj svétlovod,

Na p¥ipojeném vikresu je zndzornén priklad provedeni viko~i
nové polovodidové souddstky ¥izené svétlem, Keramickym pouzdrem,
1 prochéz{ prichodka 2, kterd je s nim pewmé spojena tvrdou pdj=
kou 9 na nadifundovanou vrstvu 8. Prichodkou 2 prochéz{ plny
‘svétloved 3, kter§ je spojit¥ zifen a podle pot¥eby tvarové uprae
ven, $dest svitlovedu 3, kters prochézi prichodkou 2 je pokovena
vrstvou 4. Svitlovod je spdjen mSkkou pdjkou 5 s prichedkon 2 1n§
 pouzdra 1 a tim je wmitin{ prostor pouzdra hermeticky uzavien.
Vnéjsi konce svétlovodu-j'chréni pruZnéd vleZka §, kters umoZnuje
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dokonalé dosednuti Selnich ploch svétlovedd a tim smiZeni
ztrét ziFivého vikonu, Mezi svitlovodem 3 a prichodkon 2 je
vile, kterd zabrénf{ poSkozen{ svitlovodu rozdilnou dilataci
imateriélu prichodky 2 a svétlovodu 3. Prichodka m4 ne $4sti
um{sténé wé pouzdra vykonové polovodidové souldstky vystupky
pro pripojeni noside?zéFivého vykonu ¥, prlpadne pro jeho
zdroj.

Vynélez'lze aplikovat'na vykonové polovodidové souldstky
jako tyristory, triaky, spinaqi fototranzistory a podobné,
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Vykonovéd polovodidovd souldstka, Fizend svétlem ze zdroje
z4¥ivé energie, umisténého wmé jejiho pouzdra,pomoci plného ‘
sv8tlovodu, volné ulofenéhoe v prichodce, kterd je pewmé spojena
g pouzdrem polovodidové souddstky, vyzna dend +tim ,
%e¢ méj8{ konec prichodky /2/ je spdjen s pokovenou &dst{ plnéhe
svétlovodu /3/, ktery je uwit¥ pouzdra /1/ spojité zi%en a
jeho ziZ%end &dst je pFiloZena k fotocitlivé oblasti vikonové
polovodidové struktury pod dhlem 75 aZ 90°,

1 vykres



232 897

e RN

3 5% O
- .

35 .'.v_




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

